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摘要(译)

本发明的目的是在FFS方式的液晶显示装置中设定能够提升显示质量的
电极构造。从FFS构造的液晶显示组件的穿透率、其为电压-穿透率的关
系的V-T曲线的模拟结果可明白，当改变电极宽度L、电极间隔S的组合
时，最大穿透率会变化，作为得到最大穿透率的电压的驱动电压也变
化。此外，与作为V-T曲线参数的预定穿透率对应的电压也会在改变L与
S的组合时进行变化。依据模拟，(L+S)变得越大，最大穿透率变得越
低，此外，当L、S变狭窄时，V-T曲线便往高电压侧偏移。为了加以确
认，制作了试作面板。L/S的最佳值为2.5μm/4.0μm。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8c64fc88-113f-4d14-84e9-b12cf720095d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039329670/publication/CN101174049B?q=CN101174049B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101174049B

